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摘要(译)

提供有源矩阵像素装置，例如电致发光显示装置，该装置包括由基板支
撑的电路，并包括多晶硅TFT（10）和非晶硅薄膜PIN二极管（12）。在
为PIN二极管沉积非晶硅层之前形成多晶硅岛。这避免了非晶硅暴露于高
温处理。 TFT包括掺杂的源/漏区（16a，17a），其中一个（17a）也可
以为二极管提供n型或p型掺杂区。有利地，去除了为光电二极管提供单
独的掺杂区域的要求，从而节省了处理成本。具有相反导电类型的掺杂
源/漏区（16b，17b）的第二TFT（10b）可以为二极管提供另一掺杂区
（16b），其中本征区（25）横向设置在两个TFT之间，覆盖每个相应的
多晶硅岛。
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